
На рис. представлена схема AM-радиоприемника на 27 Мгц с УВЧ на 1 транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером (ОЭ). Известно, что при использовании высокочастотных транзисторов схемы с ОЭ обеспечивают большее усиление по сравнению со схемами с ОБ. Однако требуют сравнительно более высокочастотных транзисторов. Как и в предыдущих устройствах (рис.4.4 и рис.4.5) данная схема АМ-приемника характеризуется меньшим собственным излучением, чем АМ-приемник без УВЧ.
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R1=15k, R2=10, R3=1.5k, R4=3.9k, R5=10k, R6=100, R7=1k-10k, R8=10, R11=51k, R12 =470, R13=91-100, R14=51-100

C1=47, C2=10, C3=0.022, C4=0.02, C5=0.22, C6=1.0мкф-20мкф, C7=10мкф x 15В, C8=10н-68н, C9=10н-68н, C10=10-50мкф x 15B, C11=200-1000мкф x 15B, C12=50-200мкф x 15B, C13=200мкф x 15B, C14=0.1, C15=50-100, C16=30-50, C17=4.7н-6.8н, C18=10н-33н 

DD1 - К174УН4А 

T1 - ГТ311 или аналогичные, могут быть использованы кремниевые транзисторы, например, КТ368 или КТ3102
Т4 - КТ368, КТ 3102 или аналогичные 

L1 - диаметр 7 мм, 8 витков провода ПЭВ 0.5, подстроечник - ферритовый
L2 - ВЧ-дроссель 20 мкГн, например, Д0.1, можно - на резисторе 100к, 200 витков ПЭВ 0.1 

Конденсаторы типа КЛС, КМ, КД и т.д., оксидные - К53-14, К53-29, К50-6; резисторы - МЛТ 0.125 или 0.25. 
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